
         

 
 
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2569 

โครงการรับตรง ครั้งท่ี 2 ระดับปริญญาตร ี4 ป รอบท่ี 4  

 
• สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโครอเิล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร  

(หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2568) 

• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมตั ิ

(หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2568) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรนิธร ไทย-เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในทุกภาคสวนของชีวิต การพัฒนาเซมิคอนดักเตอรและไมโคร
อิเล็กทรอนิกสกลายเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมตาง ๆ ตั้งแตอุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร 
ไปจนถึงระบบอัตโนมัติท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2568) มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมใน
ดานการออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit Design) การออกแบบแผงวงจรพิมพ (PCB Design) และ
การทดสอบวงจรไฟฟา (Electrical Test) ใหมีทักษะและความรูในระดับสูง ดานการออกแบบ วิเคราะห  
โดยเนนการผสมผสานทฤษฎีพ้ืนฐานเขากับการปฏิบัติจริง ผูเรียนจะไดฝกฝนการคิดวิเคราะห และการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ผานกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและการทํางานรวมกับอุตสาหกรรม 
เพ่ือตอบสนองความตองการและบูรณาการความรูเชิงลึกเขากับการปฏิบัติจริง เพ่ือสรางบุคลากรท่ีพรอมรับมือ
กับความทาทายของยุคดิจิทัลท่ีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ 
เชน ปญญาประดิษฐ (AI) Internet of Things (IoT) การสื่อสาร 5G และการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) เทคโนโลยีเหลานี้ตองพ่ึงพาเซมิคอนดักเตอรท่ีมีความซับซอนสูง ซ่ึงทําใหอุตสาหกรรมนี้มีความ
ตองการบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูเฉพาะทางเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ประเทศไทยซ่ึงมีเปาหมายเปน
ศูนยกลางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน จึงตองการพัฒนากําลังคนในดานนี้เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตลาดโลก หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เทคโนโลยีท่ียั่งยืนเพ่ืออนาคตท่ีม่ันคง 
นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภคแลว การพัฒนาท่ียั่งยืนและการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมยังเปนอีกหนึ่งเปาหมายสําคัญของหลักสูตร การออกแบบกระบวนการผลิตเซมิคอน
ดักเตอรท่ีมีประสิทธิภาพดานพลังงานและลดการปลอยมลพิษเปนสิ่งจําเปนสําหรับอุตสาหกรรมนี้ เพ่ือให
เติบโตไปพรอมกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกสและ 
เซมิคอนดักเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) ไมเพียงตอบสนองความตองการในภาคอุตสาหกรรม แตยังเปนการ
สรางรากฐานท่ีม่ันคงสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ บัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะ
ชวยผลักดันประเทศไทยใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเสริมสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาเทคโนโลยีล้ําสมัยใหประเทศไทยกาวข้ึนเปนผูนําในเวทีโลก
อยางยั่งยืน  
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• ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  
ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบ 

ไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 
     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Microelectronics Design and  

Semiconductor Engineering (International Program) 
• ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
           (วิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร) 

ชื่อยอ  (ภาษาไทย)      : วศ.บ. (วิศวกรรมการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Engineering  

              (Microelectronics Design and Semiconductor Engineering) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng.  

  (Microelectronics Design and Semiconductor Engineering) 

จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต โดยใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
เอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาสัญชาติไทย และนักศึกษาชาว
ตางประเทศ 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor Engineer) 
2. วิศวกรไมโครอิเล็กทรอนิกส (Microelectronics Engineer)  
3. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) 
4. วิศวกรออกแบบวงจร (Circuit Design Engineer) 
5. วิศวกรการผลิต (Production Engineer) 
6. ผูจัดการโครงการเทคโนโลยี (Technology Project Manager) 
7. นักวิจัยดานนวัตกรรม (Innovation Researcher) 
8. ผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบ (Test Engineer) 
9. ผูจัดการผลิตภัณฑเทคโนโลยี (Product Manager) 
10. นักวิชาการดานเทคโนโลยี (Technology Researcher/Academic)  
11. ผูประกอบการสตารทอัพดานเทคโนโลยี (Technology Startup Entrepreneur)  
12. ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ในยุคปจจุบันท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนผานสูการใชพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมกลายเปนแนวทางหลักของอุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก ประเทศตาง ๆ ไดกําหนดนโยบายเพ่ือ
ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในยานยนตมากข้ึน ในบริบทนี้ อุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle - EV) และระบบอัตโนมัติถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีหลาย
ประเทศใหความสําคัญอยางยิ่ง และมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานนี้อยางตอเนื่อง 

ความตองการยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมัติเพ่ิมข้ึนอยางมากเนื่องจากแนวโนมการใชพลังงาน
สะอาดและการพัฒนาเทคโนโลยีการขับข่ีท่ีปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งข้ึน การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน
อุตสาหกรรมยานยนตนี้ไมไดมีเพียงแคการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีของยานยนตเอง แตยังครอบคลุมถึง
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการชารจแบตเตอรี่ ระบบขนสง และการจัดการพลังงานไฟฟาแบบอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ทําใหความตองการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสายงานนี้เพ่ิมสูงข้ึนในทุกภาคสวน 
ไมวาจะเปนภาคการผลิต ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยี และบริการหลังการขาย 

ประเทศไทยมุงเปาเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในดานยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมัติจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกาวหนา ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ
ในการแขงขันระดับสากลไดมากข้ึน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตร
นานาชาติ) มีบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและ
ระบบอัตโนมัติ โดยมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะในดานวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกล 
ระบบควบคุม และเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงเปนทักษะสําคัญในการออกแบบ พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในอุตสาหกรรมนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูผานการผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ  
เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเผชิญหนากับความทาทายในโลกการทํางานจริง นอกจากนี้ หลักสูตรยังให
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา การนํานวัตกรรมมาใช รวมถึงการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน การเรียนรูตลอดชีวิต และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมี
คุณภาพสูงตอบโจทยความตองการของอุตสาหกรรมในยุคปจจุบันและอนาคต ซ่ึงตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและสอดคลองกับนโยบายพัฒนากําลังคนของประเทศ โดยอิงจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนอุดมศึกษา 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ท่ีเนนอุตสาหกรรมอนาคตและ
นวัตกรรมยั่งยืน หลักสูตรนี้จะผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะสูงดานการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีล้ําสมัย  
เสริมความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย พรอมผลักดันประเทศสูความเปนผูนําในระดับ
ภูมิภาคและโลกอยางยั่งยืนในอนาคต
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• ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตไฟฟาและ  
                       ระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Electric Vehicle and Automation  

   System Engineering (International Program) 
 

• ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมัติ) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนตไฟฟาและระบบอัตโนมัติ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering 

  (Electric Vehicle and Automation System Engineering) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Electric Vehicle and Automation System Engineering) 

จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต โดยใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
เอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาสัญชาติไทย และนักศึกษาชาว
ตางประเทศ 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle Engineer) 
2. วิศวกรระบบอัตโนมัติ (Automation Systems Engineer) 
3. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design Engineer) 
4. วิศวกรระบบควบคุม (Control Systems Engineer) 
5. วิศวกรพัฒนาซอฟตแวรสําหรับยานยนต (Automotive Software Engineer) 
6. วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) 
7. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการพลังงาน (Energy Management Specialist) 
8. วิศวกรระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy Engineer) 
9. ผูจัดการโครงการดานวิศวกรรม (Engineering Project Manager) 
10. นักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรม (Innovation Researcher & Developer)  
11. ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานและความปลอดภัยของยานยนต (Automotive Standards & Safety 

Specialist) 
12. ผูประกอบการดานเทคโนโลยยีานยนต (Automotive Technology Entrepreneur)  
13. ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

1. ตองเปนผูท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระ
ประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ  

2. เปนผูมีความประพฤติดีเรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง 
อ่ืน ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 

4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 

5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงอันเปนเหตุใหถูกพนสภาพจากการเปน
นักศึกษาดวยการ "ใหออก" 

6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญ  
ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมคาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

8. ตองเปนผูท่ีสามารถเขาพํานักอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมายหลังจากรับเขา
ศึกษาแลว 

9. เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอ
ใดขอหนึ่ง อยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแมจะได
ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 
3.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร 

1. ผูศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปกต ิ

1) เปนผูกําลังศึกษาในชั้นปสุดทาย หรือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เนนกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร- วิทยาศาสตร ท่ีผานการเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 
รวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
6 ภาคการศึกษาท่ี 1 ไมต่ํากวา 2.75 จากเต็ม 4.00  

2) มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถ (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังตอไปนี ้
2.1 มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถท้ัง 3 ดาน ดังนี้  ดานภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฟสิกสและเคมี) ท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผลการสอบมี
ดังตอไปนี้  

ผลสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
  - IELTS     ไมต่ํากวา 4.5 

  - TOEFL (iBT)    ไมต่ํากวา 45 

  - TOEFL (PBT)    ไมต่ํากวา 450 

  - TOEFL (CBT)    ไมต่ํากวา 130 
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  - CU-TEP    ไมต่ํากวา 45 

  - TU-GET (PBT)    ไมต่ํากวา 400 

  - TU-GET (iBT)    ไมต่ํากวา 32 

  - SAT (Reading and Writing)  ไมต่ํากวา 400 

  - ACT (English and Reading)  ไมต่ํากวา 20 

  - IGCSE (English)   ไมต่ํากวา C  
- AS (English)    ไมต่ํากวา C 

  - AP (English)    ไมต่ํากวา 3 

- IB (English)    ไมต่ํากวา 4 

  - การสอบท่ีมีผลแสดง CEFR Level ไมต่ํากวา B1 

- GPA วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ผลสอบความสามารถดานคณิตศาสตร (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
  - CU-AAT (Mathematics)  ไมต่ํากวา 450 

  - SAT (Mathematics)   ไมต่ํากวา 600 

  - ACT (Mathematics)   ไมต่ํากวา 20 

  - IGCSE (Mathematics)   ไมต่ํากวา C  
- AS (Mathematics)   ไมต่ํากวา C 

  - AP (AB or BC) (Mathematics)  ไมต่ํากวา 3 

- IB (Mathematics)   ไมต่ํากวา 4 

- GPA วิชาคณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ผลสอบความสามารถดานวิทยาศาสตร (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
- CU-ATS (Science)   ไมต่ํากวา 750 

  - ACT (Science)   ไมต่ํากวา 20 

  - IGCSE (Science)   ไมต่ํากวา C  
- AS (Science)    ไมต่ํากวา C 

ในกรณีท่ีการสอบความสามารถดานวิทยาศาสตรแยกออกเปน 2 วิชา คือ ฟสิกสและเคมี ใหยื่น
คะแนนผลสอบความสามารถดานฟสิกสและเคมี แยกกัน ดังนี ้

ผลสอบความสามารถดานฟสิกส (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
 - A-Level (Physics)   ไมต่ํากวา  C 

  - AP (Physics)    ไมต่ํากวา 3 

  - IB (Physics)    ไมต่ํากวา 4 

- GPA วิชาฟสิกส โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ผลสอบความสามารถดานเคมี (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
 - A-Level (Chemistry)   ไมต่ํากวา  C 

  - AP (Chemistry)   ไมต่ํากวา 3 

  - IB (Chemistry)   ไมต่ํากวา 4 
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-  GPA วิชาเคมี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

2.2 มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถ ตามเกณฑคะแนน TGAT และ TPAT โดย
ผลการสอบมีดังตอไปนี้  

เกณฑคะแนน TGAT ความถนัดท่ัวไป  
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)  
• TGAT2 (การคิดอยางมีเหตุผล)  
รวมกัน 2 Part ตองไดคาน้ําหนัก 20 % (40 คะแนน) 
เกณฑคะแนน TPAT 

• คะแนน TPAT3 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คาน้ําหนัก 
20 % (20 คะแนน) 

2.3 มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถท้ัง 4 ดาน ดังนี้  ดานภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ฟสิกสและเคมี ท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผลการสอบมีดังตอไปนี้  

  - A-Level (82) (English)   ไมต่ํากวา 60 

  - A-Level (61) (Mathematics)  ไมต่ํากวา 60 

  - A-Level (64) (Physics)   ไมต่ํากวา 60 

  - A-Level (65) (Chemistry)  ไมต่ํากวา 60  

3) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

4) กรณีผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) 

การสอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได  

ท้ังนี้ ผูสมัครตองนําเอกสารดังตอไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ 
1. ประวัติผลงานของผูสมัคร (Portfolio) เปนภาษาอังกฤษ  
2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในกรณีท่ีผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑท่ีกําหนด
ขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-
เยอรมัน (TGGS) 
2. ผูสมัครดวยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) 
1) เปนผูกําลังศึกษาในชั้นปสุดทาย หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก

ตางประเทศและมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ General Educational Development (GED) ท้ังนี้ผูสมัคร

ตองแนบประกาศนียบตัร GED Diploma และมีใบแสดงผลการสอบผาน (Official Transcript of GED Tests) 

โดยมีผลการสอบ ดังนี ้
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- กรณีท่ี 1 ผูสมัครท่ีสอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตองมีผลการสอบ GED 5 

รายวิชา โดยมีคะแนนในแตละรายวิชาไมต่ํากวา 410 คะแนน และมีคะแนนรวมไมต่ํากวา 

2,250 คะแนน หรือ 

- กรณีท่ี 2 ผูสมัครท่ีสอบ GED แตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตองมีผลการสอบ GED 4 

รายวิชา โดยมีคะแนนในแตละรายวิชาไมต่ํากวา 145 คะแนน และมีคะแนนรวมไมต่ํากวา 660 

คะแนน 

หมายเหตุ ในกรณีเปนการสอบเทียบท่ีผูสมัครมิไดสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ผูสมัครตองแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการสอบเทียบ 

 การสอบสัมภาษณ 
สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได  

ท้ังนี้ ผูสมัครตองนําเอกสารดังตอไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ 
1. ประวัติผลงานของผูสมัคร (Portfolio) เปนภาษาอังกฤษ  
2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในกรณีท่ีผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑท่ีกําหนด
ขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-
เยอรมัน (TGGS) 

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ตามท่ีระบุไวอยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ หรือ  
ถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

 
4. หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 
ลําดับ หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ จํานวน 

4.1 สําเนา หลักฐานการศึกษา ไดแก ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือ Transcript 
แสดงผลการเรียนอยางนอยจํานวน 5 ภาคการศึกษา 

- กรณีผูสมัครใชวุฒิการศึกษา General Educational Development 
(GED) ใหแสดงเอกสาร ดังนี้ 
• ประกาศนียบัตร และเอกสารแสดงผลการศึกษา ตัวจริงพรอม สําเนา 

• ในกรณีเปนการสอบเทียบท่ีผูสมัครมิไดสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ผูสมัครตองแสดงผลการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการสอบเทียบ 

1 ฉบับ 

4.2 สําเนา บัตรประชาชน 

- กรณีผูสมัครมิไดถือสัญชาติไทย ใหแสดงสําเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตร
ประจําตัวออกโดยหนวยงานราชการในประเทศนั้น ๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

1 ฉบับ 

4.3 สําเนา ทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
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ลําดับ หลักฐานท่ีตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ จํานวน 

- กรณีผูสมัครมิไดมีทะเบียนบานในประเทศไทย ใหแสดงหลักฐานท่ีอยู
ปจจุบัน เชน สําเนาเอกสารเชาบาน (ถามี) 

4.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

4.5 ประวัติผลงานของผูสมัคร (Portfolio)  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. จํานวนหนาอยางนอย 1 หนา แตไมเกิน 15 หนา 
2. หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ หรือผลงานความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ (ถามี) 
3. จดหมายแนะนําตนเอง (Statement of Purpose) พรอมเหตุผลการเลือก คณะ/
มหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ  
4. แนบรูปใบเกียรติบัตร / รูปกิจกรรม / รูปรับรางวัล อยางนอย 1 รูป (ถามี) 
 

อยางนอย 
2 ฉบับ 

4.6 สําเนา ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)  
- IELTS     ไมต่ํากวา 4.5 

- TOEFL (iBT)    ไมต่ํากวา 45 

- TOEFL (PBT)    ไมต่ํากวา 450 

- TOEFL (CBT)    ไมต่ํากวา 130 

- CU-TEP    ไมต่ํากวา 45 

- TU-GET (PBT)    ไมต่ํากวา 400 

- TU-GET (iBT)    ไมต่ํากวา 32 

 - การสอบท่ีมีผลแสดง CEFR Level ไมต่ํากวา B1 

 
หมายเหตุ 
สําหรับผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาโดยยังมิไดแสดงผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษในการสมัคร หรือ ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ี
กําหนด จะตองเรียนและสอบผานในรายวิชา Elementary English และ 
Intermediate English ซ่ึงคณะจะไดจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาตอไป 

1 ฉบับ 

 
ผูสมัครตองลงข่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ เม่ือสมัครแลว ผูสมัครไมสามารถขอเงินคาสมัครคืนไดไมวา
กรณีใด ๆ ผูสมัครตองนําเอกสารท้ังหมดย่ืนในวันท่ีสอบสัมภาษณ  

 
5. การรับสมัคร 

 สมัครทางอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต https://www.admission.kmutnb.ac.th มีคาสมัครสอบ 400.00 
บาท และสามารถชําระเงินคาสมัครสอบผานโมบายแบงคก้ิงไดทุกธนาคารโดยการสแกนคิวอารโคด หรือ 
ชําระเงินท่ีเคาทเตอรธนาคารกรุงไทยเทานั้น คาธรรมเนียมธนาคาร 10.00 บาท หรือชําระเงินท่ีตู ATM 
ธนาคารกรุงไทย ภายในวันท่ีท่ีระบุไวในใบแจงการชําระเงินคาสมัคร โดยการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีจะแบงออกเปน 1 ชวง ดังนี ้
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ปฎิทินการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ลําดับ กิจกรรม กําหนดการ 

1 สมัครทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

https://www.admission.kmutnb.ac.th 

พฤ. 28 พ.ค. 2569 ถึง 

พ. 3 มิ.ย. 2569 

 
6. สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

 
หลักสูตร/สาชาวิชา จํานวนรับ 

(คน) 
รหัส

สาขาวิชา 

วุฒิผูสมัคร ม.6/ปวช. 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบไมโคร
อิเล็กทรอนิกสและเซมิคอนดักเตอร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
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09101 ดูรายละเอียดตามคุณวุฒิ
และคุณสมบัติทางการศึกษา
ของผูสมัครขอ 3.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตไฟฟาและ 

ระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

10 09102 

 
7. เกณฑการพิจารณา 

1. ผูศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปกต ิ

1) เปนผูกําลังศึกษาในชั้นปสุดทาย หรือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เนนกลุม
สาระการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีผานการเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกันไมนอยกวา 30 หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1 ไมต่ํากวา 2.75 จากเต็ม 4.00  

2) มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถ (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังตอไปนี ้
2.1 มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถท้ัง 3 ดาน ดังนี้  ดานภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฟสิกสและเคมี) ท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผลการสอบมี
ดังตอไปนี้  

ผลสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
  - IELTS     ไมต่ํากวา 4.5 

  - TOEFL (iBT)    ไมต่ํากวา 45 

  - TOEFL (PBT)    ไมต่ํากวา 450 

  - TOEFL (CBT)    ไมต่ํากวา 130 

  - CU-TEP    ไมต่ํากวา 45 

  - TU-GET (PBT)    ไมต่ํากวา 400 

  - TU-GET (iBT)    ไมต่ํากวา 32 

  - SAT (Reading and Writing)  ไมต่ํากวา 400 

  - ACT (English and Reading)  ไมต่ํากวา 20 

https://www.admission.kmutnb.ac.th/
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  - IGCSE (English)   ไมต่ํากวา C  
- AS (English)    ไมต่ํากวา C 

  - AP (English)    ไมต่ํากวา 3 

- IB (English)    ไมต่ํากวา 4 

  - การสอบท่ีมีผลแสดง CEFR Level ไมต่ํากวา B1 

- GPA วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ผลสอบความสามารถดานคณิตศาสตร (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
  - CU-AAT (Mathematics)  ไมต่ํากวา 450 

  - SAT (Mathematics)   ไมต่ํากวา 600 

  - ACT (Mathematics)   ไมต่ํากวา 20 

  - IGCSE (Mathematics)   ไมต่ํากวา C  
- AS (Mathematics)   ไมต่ํากวา C 

  - AP (AB or BC) (Mathematics)  ไมต่ํากวา 3 

- IB (Mathematics)   ไมต่ํากวา 4 

- GPA วิชาคณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ผลสอบความสามารถดานวิทยาศาสตร (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
- CU-ATS (Science)   ไมต่ํากวา 750 

  - ACT (Science)   ไมต่ํากวา 20 

  - IGCSE (Science)   ไมต่ํากวา C  
- AS (Science)    ไมต่ํากวา C 

ในกรณีท่ีการสอบความสามารถดานวิทยาศาสตรแยกออกเปน 2 วิชา คือ ฟสิกสและเคมี ใหยื่น
คะแนนผลสอบความสามารถดานฟสิกสและเคมี แยกกัน ดังนี ้

ผลสอบความสามารถดานฟสิกส (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
  - AP (Physics)    ไมต่ํากวา 3 

  - IB (Physics)    ไมต่ํากวา 4 

- GPA วิชาฟสิกส โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ผลสอบความสามารถดานเคมี (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) ดังนี้  
  - AP (Chemistry)   ไมต่ํากวา 3 

  - IB (Chemistry)   ไมต่ํากวา 4 

-  GPA วิชาเคมี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  4 ถึง  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคการศึกษาท่ี 1  

2.2 มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถ ตามเกณฑคะแนน TGAT และ TPAT โดย
ผลการสอบมีดังตอไปนี้  

เกณฑคะแนน TGAT ความถนัดท่ัวไป  
• TGAT1 (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)  
• TGAT2 (การคิดอยางมีเหตุผล)  
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รวมกัน 2 Part ตองไดคาน้ําหนัก 20 % (40 คะแนน) 
เกณฑคะแนน TPAT 

• คะแนน TPAT3 วิชาความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร คาน้ําหนัก 
20 % (20 คะแนน) 

2.3 มีผลคะแนนของระบบทดสอบความสามารถท้ัง 4 ดาน ดังนี้  ดานภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร ฟสิกสและเคมี ท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผลการสอบมีดังตอไปนี้  

  - A-Level (82) (English)   ไมต่ํากวา 60 

  - A-Level (61) (Mathematics)  ไมต่ํากวา 60 

  - A-Level (64) (Physics)   ไมต่ํากวา 60 

   - A-Level (65) (Chemistry)  ไมต่ํากวา 60 

 
การสอบสัมภาษณ 

- พิจารณาจากผลการเรียนและผลสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร (ฟสิกสและเคมี) 

- สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 

- ประวัติผลงานของผูสมัคร (Portfolio) เปนภาษาอังกฤษ  

- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, หรือ CEFR Level (ถามี) 

2. ผูสมัครดวยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) 
1) เปนผูกําลังศึกษาในชั้นปสุดทาย หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก

ตางประเทศและมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ General Educational Development (GED) ท้ังนี้ผูสมัคร

ตองแนบประกาศนียบตัร GED Diploma และมีใบแสดงผลการสอบผาน (Official Transcript of GED Tests) 

โดยมีผลการสอบ ดังนี ้

- กรณีท่ี 1 ผูสมัครท่ีสอบ GED กอนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตองมีผลการสอบ 

GED 5 รายวิชา โดยมีคะแนนในแตละรายวิชาไมตํ่ากวา 410 คะแนน และมีคะแนน

รวมไมต่ํากวา 2,250 คะแนน หรือ 

- กรณีท่ี 2 ผูสมัครท่ีสอบ GED แตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตองมีผลการสอบ 

GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนในแตละรายวิชาไมตํ่ากวา 145 คะแนน และมีคะแนน

รวมไมต่ํากวา 660 คะแนน 

 การสอบสัมภาษณ 
- พิจารณาจากผลการเรียนและผลสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร (ฟสิกสและเคมี)  

- สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 
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- ประวัติผลงานของผูสมัคร (Portfolio) เปนภาษาอังกฤษ  

- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, หรือ CEFR Level (ถามี) 

หมายเหตุ ในกรณีเปนการสอบเทียบท่ีผูสมัครมิไดสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ผูสมัครตองแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการสอบเทียบ 

 
8. กําหนดการอ่ืนๆ 

กําหนดการ วัน-เวลา  สถานท่ี 

สมัครทางอินเทอรเน็ต พฤ. 28 พ.ค. 2569 ถึง  
พ. 3 มิ.ย. 2569   

https://www.admission.kmutnb.ac.th 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 
สอบสมัภาษณ 

ศ. 5 มิ.ย. 2569 https://www.tggs.kmutnb.ac.th 

สอบสมัภาษณ อ. 9  มิ.ย. 2569 
 

ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

ประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือก 

อ. 9 มิ.ย. 2569 https://www.tggs.kmutnb.ac.th  

นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 
(Clearing House) 

พ. 17 มิ.ย. ถึง 2569 

พฤ. 18 มิ.ย. 2569 
ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 
https://student.mytcas.com 

 
ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ ส. 20 มิ.ย. 2569 https://www.admission.kmutnb.ac.th    

และ https://www.tggs.kmutnb.ac.th 

 
ชําระคาธรรมเนียมและคา
บํารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

อา. 21 มิ.ย. 2569 ถึง  
ส. 27 มิ.ย. 2569 

https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/ 
applogin 

 
9. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

1. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา 

3. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากตางประเทศ และมีการเทียบวุฒิ

การศึกษาแบบ General Educational Development (GED) 

 ผูสมัครสอบท่ีสอบคัดเลือกไดจะตองไมมีชื่อเปนนักศึกษาในสถาบันอ่ืน ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด และ
จะยังไมถือวาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวามหาวิทยาลัยจะข้ึน
ทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียบตาง ๆ แลว 

 
 

https://www.admission.kmutnb.ac.th/
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10.  อัตราคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียม 

 ผูสอบคัดเลือกไดตองชําระคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหมหาวิทยาลัย ในวันข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 1,000.00 

2 คาประกันทรัพยสินเสียหาย 1,000.00 

3 คาประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษาละ 500.00 

4 คาทําบัตรนักศึกษาใหม 200.00 

5 คาบํารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000.00 

6 คาธรรมเนียมนักศึกษาชาวตางชาติ ภาคการศึกษาละ 10,000.00 

 รวม (หาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 57,700.00 

 
 
11. แผนท่ีการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Map: 13°49'08.6"N 100°30'51.7"E 
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12. บรรยากาศภายในบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

 
สามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี TGGS_KMUTNB YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pnN55lJG_4c  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pnN55lJG_4c

